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C-band Internally Matched Power GaAs FETs 

 
Компания TOSHIBA, представила  новые СВЧ транзисторы С-диапазона высокой 

эффективности и с низкими искажениями (C-band Internally Matched Power GaAs FETs ) 

 
 

 В таблице  представлены ВЧ характеристики новых транзисторов для VDS = 10 V, IDSset = IDSS/2 
 

           
TIM5359-80SL 5.3-5.9 49.0 7.5 18.0 0.8 36 -30 0.5 7-AA02C Download 

TIM5964-80SL 5.9-6.4 49.0 7.0 18.0 0.8 35 -30 0.5 7-AA02C Download 
TIM6472-60SL 6.4-7.2 48.0 7.5 13.2 0.8 39 -45 0.6 2-16G1B Download 
TIM 7179-60SL 7.1-7.9 48.0 6.5 13.2 0.8 37 -45 0.6 2-16G1B Download 
TIM8996-30 8.9-9.6 45.0 7.0 10.0 - 25 - 1.1  7-AA03A - 

** : Rth(c-c) (MAX) 
 

  
   

 
  

TGI8596-50 8.5-9.6 47.0 9.0 4.5 0.8 35 7-AA04A - 
TGI1414-50L 14.0-14.5 47.0 8.0 5.0 - 29 7-AA04A - 

 
Дополнительную информацию о  новых  СВЧ транзисторах С-диапазона высокой 

єффективности и с низкими искажениями (C-band Internally Matched Power GaAs FETs ) 
производства компании TOSHIBA можно получить на веб-странице по адресу: 

http://microwave.toshiba.co.jp/snis/ovs/des/micro/index.htm 
 

Компания   TOSHIBA  производит новые  изделия  и разрабатывает новейшие  
технологии  для своих  изделий, которые  применяются  в  различных системах, таких как:  
системы вещания, связи, информационные, радио и радарные, навигационные транспортные, 
спутниковые, системы  управления, военно-космические и другие. 
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